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Dersin igeri8i :

Analog MOS tiimdevre teknigi Analog tiimdevrelerde MOS teknolojisinin yeri, MOS tranzistoru
karakterize eden temel bagintilar.

Temel yapitaslari: Diyot bagli NMOS tranzistor, NMOS akim aynalari, kuvvetlendirici yapilari,
Referans gerilimi tiretecleri.

MOS islemsel kuvvetlendiriciler: CMOS islemsel kuvvetlendirici, CMOS islemsel
kuvvetlendiricilerde dengesizlik, frekans kompanzasyonu, yiikselme egimi, girilti. Yiksek
performansli igslemsel kuvvetlendiriciler.

CMOS gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi, OTA: CMOS OTA tasarimi, basit OTA yapisi, Miller
OTA, simetrik CMOS OTA yapisi.

CMOS akim tasiyici: CMOS CCII+ devresi, negatif akim tasiyict (CCII-). Akim tastyicinin
performansi. Elektronik olarak kontrol edilebilen akim tasiyici (ECCII). Akim tastyicilarda ideal
olmama etkilerinin modellenmesi.

MOS analog carpma devreleri: CMOS carpma devreleri, basit carpma devresi, MOS Gilbert
hiicresi, CMOS dort bolgeli analog carpma devresi.

MOS osilator devreleri: s-C osilatorleri, MOS dolup-bosalmali osilatérler, CMOS OTA-C
osilatorler, akim tasiyict RC osilatorleri.

Analog isaret isleme: s-C siizgecleri, CMOS OTA-C aktif silizgecleri, akim tasiyict ile
gerceklestirilen aktif siizgec yapilari.

Esikalt1 boélgesinde calisan analog yapr bloklarr: Esikali MOS modeli bagintilari, esikalti
bolgesinde c¢alistirilan akim referansi devreleri, fark kuvvetlendiricisi, esikaltinda c¢alisan MOS
tranzistorlarla kurulan analog ¢arpma devreleri, diisiik gii¢ tiiketimli islemsel kuvvetlendiriciler.
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Yulici Calismalari:

Yilici calismalar: 1 yilici sinavi, 1 seminer ddevi ve 5 6devden olusacaktir.
Odevler:

Yariyll boyunca her é8renciye BES tasarim ve devre simiilasyonu 6devi verilecektir. Bu
BES 6devden alinacak notlar %15 oraminda yilici notuna etki edecektir. Ogrenciler,
gereken tasarimlari, hesaplar1 ve simiilasyonlar1 kendi baslarina yapacaklar, yapilan
tasarimlari, hesaplari, simiilasyonlar1 ve bunlarin yorumunu i¢eren ayrintih bir raporu
belirtilen siirenin sonunda teslim edeceklerdir.

Seminer:

Her 6grenciye giincel calismalardan, genellikle yeni yayinlanmis makale ve bildirilerden
secilecek seminer konular1 verilecek, ogrenci aldig1 konuyu ilgili kaynaklardan
yararlanarak ayrintih bir bicimde arastiracak, elde ettigi bulgular1 bir rapor halinde
hazirlayacak ve teslim edecek, kendisine ayrilan giin ve saatte simifa anlatacaktir.
Seminerler Nisan ayimin son haftasinda baslayacak ve yariyil sonuna kadar siirecektir.

Basarinmin belirlenmesi:

Yilici calismalarinin ve yilsonu sinavinin basariya katkisi:

Yilici sinavi (%20)
Seminer ddevi (%15)
Odevler (%15)

Toplam Yili¢i katkis1 (%50)
Yilsonu siavi : (%50)



